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может быть обусловлено разрывом пластин, сформированных при прерывистом распаде, и их сферои
дизацией за счет стремления системы к минимуму поверхностной энергии. Анализ показывает, что 
средние размеры включений цинка у поверхностей А и В не превышают 200 нм. Однако на свободно 
затвердевшей поверхности В присутствуют включения, размер которых достигает 500 – 600 нм.

Образование крупных включений цинка у поверхности В обусловлено различными условиями за-
твердевания приповерхностных слоев. Максимальная скорость охлаждения расплава и,  значит, наи-
большее переохлаждение достигаются у поверхности фольги, прилегающей к кристаллизатору. В этом 
случае охлаждение расплава протекает за счет теплоотвода медным барабаном. Противоположенная 
поверхность охлаждается за счет теплоотвода воздухом. Интенсивность охлаждения воздухом неболь-
шая, однако, очевидно, некоторые участки тонкого слоя фольги могут при этом затвердеть, причем за-
твердевание протекает с существенно меньшими скоростями и цинк может выделяться непосредственно 
из расплава в виде редких относительно больших включений. Вокруг последних формируется светлая об-
ласть олова, не содержащая наноразмерных включений цинка. В остальной части поверхности В фольги 
формируются наноразмерные глобулярные включения цинка (рис. 5).

На рис. 6 приведены результаты исследования распределения олова, цинка и галлия в сечении фольги 
сплава Sn – 12,3 ат. % Zn – 2,0 ат. % Ga через 50 ч после ее изготовления. Установлено, что, в отличие 
от микроструктуры образцов, полученных при невысоких скоростях охлаждения расплава  [13], при 

Рис. 1. Участки (а, б ) рентгенограммы быстрозатвердевшей фольги
Fig. 1. X-ray diffraction pattern (a, b) of rapidly solidified foil


